


































专利名称(译) 半导体元件和具有半导体元件的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20160225837A1 公开(公告)日 2016-08-04

申请号 US14/811616 申请日 2015-07-28

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM JUNG HWA
KIM KWANG SUK
LEE IL JEONG

发明人 KIM, JUNG-HWA
KIM, KWANG-SUK
LEE, IL-JEONG

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H01L29/786

CPC分类号 H01L27/3262 H01L29/7869 H01L27/3276 H01L51/5203 H01L51/5012 H01L29/41733 H01L29/45 
H01L29/66969 H01L51/0545 H01L51/102

优先权 1020150017313 2015-02-04 KR

其他公开文献 US9748402

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

半导体元件包括基板，栅电极，有源层，接触层，第一电极和第二电
极。栅电极设置在基板上。栅极绝缘层设置在栅电极上。有源层设置在
栅极绝缘层上，并包括第一端部和与第一端部相对的第二端部。接触层
与有源层的第二端部重叠。第一电极与第一端部接触。第二电极与第一
电极间隔开，并与接触层接触。
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